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! Référence fabricant:

SILICON LABS

SI53306-B-GM
Fabricant / Marque: Energy Micro (Silicon Labs)

Une partie de la description: IC BUFFER/LEVEL XLATOR 1:4 16QFN

Livret des spécifications: @ SI53306-B-GM.pdf

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

@ . Etat du stock:

Statut RoHs: Sans plomb / conforme a la directive RoHS

New original, 5366 pcs Stock Available.
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Bateau de: Hong Kong

Maniére d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Modele de produit S153306-B-GM

Séries -
Rapport - Entrée: Sortie 1:4
Emballage Tube

Contribution CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Fréquence - Max 725MHz
Différentiel - Entrée: Sortie Yes/Yes
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SESSOGi@EEnergy Micro (Silicon  Fiche technique SI53306-B-GM

Labs)
S153306-B-GM électronique
Prix SI53306-B-GM SI153306-B-GM Fabricant

SI153306-B-GM Nouveau SI53306-B-GM Original

Composants S153306-B-GM

Fiches techniques SI53306-B-GM S153306-B-GM PDF
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SI53306-B-GM Photo Action SI53306-B-GM

SI53306-B-GM garanti SI53306-B-GM RFQ
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Energy Micro (Silicon Labs) SI53306-
B-GM

Partie SI53306-B-GM
SI53306-B-GM Inventaire
SI53306-B-GM Commande en ligne
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